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FUNDAREHTO GE LA INVERE Ior

Los cables para energia eldctrica para el transpor-
te de slta tensidn por ejemplo, los cables qus transportan
aproximadamente 2,000 o mis voltios, estdn constitufdos cone-
vencicnalmente, por un conjunto de un conductor con una cu-
bierta aislante, de varias capas, sobre 81, que incluye un

cuerpo de 'un aislante primario o dielédctrico, una o mis ca-

‘pas de material semiconductor de blindaje inmediatamente ad-

yacente: -al cuerpo de aislamiento, y una camisa protectora cir-
cundante, Ti{picos cables de varias capas para el transporte
de slia tensifn, se muestran, por ejemplo, en las patentes de

Estados Unidos numeros.

2.446,387 3.060.261 3.259.688
3,472,692 541,228 5.569.610
3,617,377 ' 3.643.,004 3,646,248
3.677.849 3,684,821 3.748.369
3,787,255 13,792,192

y en la patente canadiense nimero 740.093,
La existencia o presencia ds huscos dentro del ais-
lamiento'primario, o 2n el espacio intermedio entre el aisla~

miento y un cuerpo ds blindsje semiconductor, superpuesto o

- subyacente, adyacente a las cubiertas aislantes de tales cables

para el transporte de alta tensifn, tanto si son debidos a



separacifn o desprendimiento de las capas componentes, o a
otras razuncs, da como resultado, frecusntemente, la genera-
cidn de un efaecto corona o ionizacifn en la cubierta aislante

de varias capas durante el servicio, qgue, a su vez, es proba-

[%a]

ble gqye proveoque una rotura en la cubierta aislante y una
aver{a del cable. Las separaciones o desprendimientos propen=-
sos al efecto corona o a la ienizacién, en un cable sléctrico
cubierto por u;rias capas, asf{ como otros ndros o huecos formae
dos por gases, tienen lugar por lo comdn en dicho cable como
lu. résultado de la'desgasificacidn® durante las opsraciones de
fabricacidn. La formacifn de tales huecos potenciulmente de-
pilitadores, debida a la desgasificacién o desprendimiento
de gases, es éspecialmente per judicial y crftica sn la praduc-
cibén de cable, er la que el procedimicnto do fabricacifn ine
15 cluye una exposicién a altas temperaturas, tal como durants
la operacifn de calentamiento para inducir el curado de 1os
companentes o materiales termoendurecibles, Ademds, la pre-
sencia de composiciones qué son proponsas a la formacidén de
gases, tales como los compuastos de caucho de etilono-propi-
21 leno, curables por tormoendufecimianto, aumenta la probabi-
lidad de formacidn de huecos y de la augria potencial con

ella relacionada.

RESUMEM UE LR_IﬁUENCION

25 Esta invencidn comprende una combinacidn de cone

e3s75 ] - 3 -
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diciones de fabricacifn de cables, de construccidn de cable
y de composiciones para ls misma; para la fabricacién de ca-
bles para energfa eléctrica de alta tensidn, que tienen un
conductor zislado con una cubierta de varias capas, que in=~
cluye un cuerpo aislante primario o dieléctrico de compues-
to de caucho de etileno-propileno termoondurecido, una capa
continua suberpuesta de blindaje semicundutor, y unz camisa
circundante protectora termoendurecida y curada por calor.
La invencién permite 1la oroduccidn de tal cable, de una ma-
nera qée no favorece las separacicnes de, o un desprendi- '
miento entre, la capa de aislamiento primario y el blindaje
superpuesto inmediato, y, como resultado de ellu, la forma-
cién de huscos o poros intermedics qué conducen a un efecto
corona o ionizacidn.,

La invencién comprende, ademds, un método en el
que el cuerpo de compuesto de caucho de ctileno-propileno
termoendurecible o curabls, que forma el aislamiento prima-
ric o dielédctrico del conductor, y un componente de la cu=
bierta aislante comusleja del mismo, se'somete a un prolon-
gado tratamiento tédrmico despuds de haberse completado su
curadb_pof medios gonvencionales, y antes de la aplicacidn
o formacién de los componentes o0 unidades superpuestas del
conjunto que cunstituye la cubierta compleja. Adicionalmen-
te, la invencidn comporta la aplicacién e inclusién de un
recubrimiento semiconductor de inqredicntes, nfue proporcio-

nan una pelfculs altamente permeable al vapor, cue se ox-



ticnde por, y ss adhiers firmemente a la superficie, del
cuerpo, curado y tratado por calor, de coumpuestoc de caucho
de etilenopropileno, y una capa superpuesta y contigua do

un material semiconductor superpuesto sobre el recubrimien-

[%g1

to.

’ £1 término ionizacidn se utiliza on toda esta me-
moria para definir el mismo fendmenc eléctricao al que se
hace reéferencia, frecuentemente, como "efacto corona", o
descarga o formacidn en corona, en las patentes y/o biblio-

10 graffa de la técnica anterior.

BREVE DESCRISPCIDHN UDEL OIBUJIG

El dibujo es una vista en seccién trunsversul de

15 una construccién de cable de varias capas, de esta invencidn,

DESURIPCION DE_UNA REALIZACION PREFERIDA

Esta invencidn trata, espec{iicamonte, de un cable
zu eléctrico para el transporte de alta tensidn, que iLiens un
conductor éislado con una cuﬁierta o conjunto de varias ca-
pas, que incluye un cuerpo de aislamisnto primario o dieléc-
trico de una composicidn de caucho de etileno-propileno cu-
rada o termoendurncida, una unidad contigua y ‘supsrpucsta ds

25 material de blindaje semiconductor, y una camisa circundante

[#2}
!
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protectora de un matefial nolimeré curado por calor, tal como
policloropreno termoendurecido,
- Con referencia al dibujo que ilustra un producta
de cablé 10 para energfa eléctricd, el mftodo y la construc-
cibn de esta invencién, comprende lo siguiente:

’ Un conductor metélicb 12, que puede ser centerizo

o cableado, puede estar provisto de un blindaje interior opcio

nal de una capa 14 de material semiconductor, o de otros compo

nentes convencicnales (no .mostrades), tales como una envoltu-
ra de papsl o meterial separador, situados en posicidn inter-
madia ehtre el cphdubtqr y 8l cuerpe circundante de un ais-
lamiento primafio o dialéctrico 16. El blindaje interior pus=-
de compfendsr un material3éamicond09tor canvencional, tal co-
mo una composicidn de pdlfmefo»cargada con un ingredientes
conductor de ia elactricidad.'qQa.combrehde metal o negro do
hume on part{culas, y pucde vetar splicada, bisn como una
cinta con soporte de telas, o bien extrufda en forma continua,
Ellcuarpb de afsléﬁieﬁto primario o dieldctrico 16
de acuerdo con esta invehéién, comprende unha capa felativa-
mente grussa de caucho de et?iéno-prupileno curable par ter-
moendurecimientag, que'ciréédda,al conductor 12, €1 caucho de
atﬁlanoiprapileno pueda~combrander un coepolf{mars o tarpolfme-
ro tfpiéo de eiilenb-propileno, qus incluye cualquisra de los
sistemas deocurado comunes apropiados, que comurenden agené

tes sulfurados activados térmicaments, agentas de curado que

.
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-contienen pet6xidos orgdnicos, y agentes caadyuvantes de éstoa

Ademés, para asegurar la consecucxﬁn de las ventajas y benefie

cios Gptlmos de esta 1nuenc10n, es altamente preferido que el

'compuesto de ecaucho de etileno-prop;lano para el aislamiento,

esté provisto de un agente de curado peroxfdico adecuado en

cantidades dentré del margsn aproximado de aproximadamente 2,5
a aproximadamente 3,5 partes de material perox{dico activo por
cada 100 paites en pesoc de caucho de etileno=propileno, Se pre-~

fiere, también, que el compuesto de caucho de etileno-profiils-

no est§ relativamente exento de ingredientes altaments voléti-

les, tales como componentes orgénicos de bajo peso fbleculars

Deapgés dé la aplicacidn del cuerpo de aislamiento
ds boﬁpuesto de caucho ds etileno—propileno curable alrededdr
del conductor, y del curado dél mismo por medios convencignae
las, el caicho de etilano-propileho conformado y curado o
termoendurecids, se ﬁfata por calor para expulsar de su masa
los gases ¢ las’ Fuantas de los mismos, mediante una prolnnga- 
da exposicién a temperaturaa elevades de, por lo menos, apro=
ximadamente QSQC, durante un perfode de mfs de aproximadamen=
te 12 horas. Se prefieren temperaturas dentro del margen
aproximado de unos 938C a unos l149¢c, durante.pariodaa comﬁren-
didos entrs sproximadamente 12 a aproximadamente 98 haras, E1 |
tratamisnto térimico se realiza con una cantidad sustanciasl de

“la superficie del-compussto de caucha de etileno-propileno

curade o termoendurecido, expuesta a la atmésfera circundants,
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para estimular la emanacibn vy disihaci6n de'cuaiasquiera ga=-
ses desde 681,

De acuerdo cﬁn esta invencidn, la unidad de blindajg
de aislamiento contigua de material semiconductor superpuesta
a la superficie del cuerpo de aislamiento, ﬁomprénde dos fases
distidtés que incluysn un recubrimienﬁo 18, que tiene propieda-
des semiconductoras, adherido a la suparficie dellcderpo de
aislamidnto, y una capa contigua 20 de compesicidn semiconduc-
tora superpuesta sobre el recubrimiento 18.

El recubrimiento 18, que tubre y estd adherido a la
superficie del cuerpo'dé aislamiaéio auperpussto, éonsisté;en
una pelfcula altamente permeable al vapor, que comprende un
material polfmero que contiens una carga condﬁctora de la eléc-

tricidad, tal como un polfhern o copolimero quse contiene etile-

. no, con una carga de metal o de negro de humo en partfeulas.

El recubrimiento se aplica de cualduier manera adecuazda, tal cg
mo por inmersidn, por rociade, por inundacidn o por frotade, en
o con una solucién y/o dispérsién dal mismo en un diselvente

o medio lfquido apropiado, sobre la superficie del cuerpo de
aislamieﬁto curado y desgasificado,térmicamante. Un materisl

de recubrimiento adecuado comprends, por ejemplo, un apolfmero
de etilsno-acetato de uinilo.y negro ds humo dispersados en un

medio de tricloroetano.
La capa semicomluctora 20 comprende una mezcla de ma-

.

terial slastémero con una carga conductora de la electricidad,
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que pusde ser aplicado sobre el.recubr;miento 18, bien sea
mediante moldeo ;ur extrusidn de Un continuo circundante

o por envolvimiento cqn‘una-cinta que contisne sus conpo-
nentas. La capa sémicﬁnductora 20 pusde comprender una cin=-

ta para usos eléctricos, comercial, que tenga propiedades

samiconductoras comauesta, por ejemplo, por una poliamida

de nylon o por otra base de tejido textil, de cailamazo o
trenzada, impregnada»a recubierta con caucho de butilo °

con otro elastﬁmero ddecuado, gue. contenga una carga conduc-
tora de la electricidad, tal camo metal o negro de humo en-
particulas. Son cintas adacuadas para ser utilizadas an es-
ta invencién, las gue se pueden adquirir en el comercio, de
vendedares que indluyan lés firmas Chase & Sons, Inc,. Ply=-
mouth Rubber Co. Inc,, y Haartz Mdson Inc,

Ha de entenderse que en los componentes sem;con—
ductofas de ls construccién o conjunto para el cable 10, las
cantidades de carga conducforé de la electricidad en propor=-
cidn al material o matriz portador polimeroc, depende dal uso
a que se destinen los cables, gue incluyendo voltajes de ser-
vicio, dimensiocnes da leos componeétes respectivos y propieda-
des eléctricas de las csrgas y materiales pocli{meros particu-

lares empleados, entre otros posibles factores apreciados por

los expertos en la tdcnica.

€n la realizacidn preferida, ilustrada en el dibu-

jo, de un cable 10 de esta invencién, una capa de blindaje 22



fa

[ S

10

esencial adicional de esta inverncidn en lo gus respecta &

para descarga o toma de tierra , que comprende torones de
metal, tales como de cinta o de alambre, estd siiuasda sobre
la unidad de blindaje de aislamiento comple ja de materiales
semiconductores, que consta del recubrimiento 18 y de la
capa contigua 280, Un tipico blindaje 22 de descarga o toma
de tierra , consiste en cintas o alambres, de cobre o de
aluminio, enrollados helicoidalmente alrededor de, o fijados
de otro modo a lo iargo de, la longitud del conjuntec en con-
tacto con la capa semiconductora 20.-

Circundante a la totalidad de la construccidn 10
de cabls o al conjunto de varias capas alrededor del conduce
tor 12, hay una camisa_d funda 24 protectora, gue comprande
un material polfmero éurado por calor o termoendurecida, tal
como una megzcla de policloroprenc=poli-stileno clorosulfona=-
do, de butadieno=acrilonitrilo y de poli(cloruru de vinile),
caucho de butilo, poliotileno y similares., Entre el blindaje
matdlico 22 y 1la camisa 24 polf{merica sup-rpuesta, se puede
colocar un separador opcional, de tela,de panel o de pelicu~-
la de pléstico, para .avitar la adherencia y/o penatracién
del material polfmero coun respecto al blindaje metdlico,

Adem8s de la expulsidn de los gases o da los vold-

tiles potenciales, por la accibn dal calor, desde la masa del
cuerpo curado dél aislamiento de compuesto do caucho de etiloe=

no-propileno 16 descrito anteriermente, una caracter{stica

-~
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impedir separaciones o dasprendimicntos del blindaje de
aislamiento semiconductoradesde el aislamientd, con la
formacibn consiguiente de huecos propensos a una per judi-
cial ionizacién o efecto corona, es la construccién y na-
turaleza Gnica en su género, deo la unidad de barrera de
aislamiento exterior, que comprende un material complejo
semiconductor constitufdo por el recubrimicntoc 18 y la ca-
pa contigua 20, Este aspecto de la invencifn comprende la
formaciénlo introduccién de un fecubrimiento de material
semiconductof; que e@s altamente permeable a los vapores y
que tamﬁién, estd firmemente adherido a la_SUQerFicia del
cuerpo subyacanta de aislamiento primario i6, con una fuer=
za de adherencia efectivamante mayor que la que sxiste en~
tre sste reéecubrimiento y la capa contiqua superpuesta 20

de cinta semiconductora de material extruido semiconductor,
Por lo tanto, al emanar cualesquiera gases desde la masa del
aislamiento de compuesto de caucho de estileno-propileno cu-
‘rado, qus nb hzya uido previamente expulsado por el trata=-
miento térmico de purga, .atribuible al calor ds las subsi-
guientes operaciones de fabricacién, tsles como curado de

la camisa protectora termoendurscible aplicada, o a cuale
quiar otra fuants o causa, los gases gue emanan traspasan o
se difunden f4cilmente a través del rocubrimianto 18, el
cual esté firmemente adherido a la superficis del aislamien-
to subyacente smisor des gas, en lugar ds provocar un despren-

dimiento o separacién sntre ellos en su superficie de con-
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tacto. Ademés, aungqug los cunes no puedan pasar tan ficilmon-
te a través de las capas o unidades subsiquientes de consis-
tencia mds densa o mengs permeable, tales como la capa 20

del maferial semiconductor contiguo, la posible formacidn

de un huecwo debida a un desprendimiento o separacidn entre

la cépa samicondutora 280 y el recubrimionto semiconductor

18, no pfoduca_cbmo resultado el desarrollo del sfecto coro-
na o ionizecién, debido a que el drea de tal huece o poro
estd eficazmente circundada y protegida pdr material semi-
conductof.

Una ilustracidn de una realizacidn especifica de
todos los aspectos de esta invencién, que comprende sl méto-
do y su producte, la proporciona el siguiente ojemplo, jun-
to con las indicadas prohiedades de ionizacidn dcl mismo en
relacién con las mismas propiedades de productos de cable
similares fuera del alcénce de esta invencién,

Después de aplicar un torédn o blindeje interior
de material semicondustor compuesto por un copolfmere de
etilenomacetato ds vinilo cargado cen negro de humo, extrui-
do alrededor de un conductor de cobre, se formé de una mane-
ra continua, por extrusifn alrsdedor del conductor encinta-
do, un cuerpo de aislamianto primario o dieldctrico de apro-
ximadamente 6,5 mm de espesor y de la composicidn idantifi-
cada ssguidamente, El compuesto ds caucho de etilenn-propi-

lenc estaba constitufldo por los ingredientes indicados, en
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partes en poso aproximadass

Partes en peso

Copolimero de cauche de etileng-propile-

no, Vistalon 404, &£njay 45,15
targa de caolin ' 43,19
Gxido de zinc o 1,35
0idxido de plomo 0,90
'Antio;idanta.de.poiitrimétildihidroauino;
lefna, Flectol H, fonsanto ' 0,90
Vaselina _ ‘ | 72,26
Agenté coadyuvante de homopolimero de po-
libutadieno, Ricon 158 _ 2,26
Vinil-silano | 0,68

Agente de curado, peréxido de dicumilo

“activo en un 40% - DiCup 40 KE, Hercules 3,30

€1 cuerpo aiblante sxtruida de la composicidn an-
teriormente mencionads, se curd hasta un estado termoendure-
cido, por exposicidén a una temperatura de aproximadamenta '
20706; durante un periodo de pormanencia de unos 5 minutos,
BDespuds da estb, el aislamionto de compueste de caucho ds
etileno-propileno curado, se sometfioc a un ttatamieﬁto téémi-
co de aproximadamente 1152C, durante 60 horas, mientras el
tramo de su unidad se enrollaba con sus circunvolucionas o

espires soparadas en una forma espaciads que proporciona un
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alto grado de acceso de la superficie a la atmdsfera ambiente
para facilitar la expulsifn de cualesquiera gases internos.
Seguidamente, una composicifn de recubrimiento,

qua comprendia aproximadamente 39 partes en peso de copoli-
mero de etileno-acetato de vinile y aproximadaments 59 partes
en peso de negro de humo, dispersadas en apreximadamente 465
partes en peso de triclorocetano, se aplied por saturacidn de
la superficie del aislamientoc de etileno-propilens, curado 'y
tratado térmicamente y eliminande el excesu por frotacidn.

Sobre el recubdmiento se aplicd una envoltura helicoi-

dal de'cigta semiconductora con las bordes solapdndoss. La
cinta era una cidta'para usos eldctricos, comqrbial, fua
comprendfa una tels de poiiam@da de nylon, impregnada con
cabcho de butilo que contenfa negro de humo.

Sequidamante se{aplic6'una'cnvoltura de tiras de
ctobre, sobre el paterial comple jo semiconductor del recubrimien
to y de la cinta, para proporcicnar un blindaje de dascarga
0 toma de tierra, Una camisa protectora que circundaba la to-
talidad de la construccibn do cable, se extruyd sobie el con-
junto compuesto, utilizando un compuessto de policlereprenc
(neoprenc) curable y seguidamente, se curé a unos 93aC, du-

rants aproximadamante 10 horas. La coaposicidn de policloro-

“Aareno curable por terawoendurecimiento, consistias en lo si-

guiente, on partes en peso:
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Partes en peseo

Policloropfeno; neopreno tipo W, duPont 100,00
Negro de humo 40,70
CArcilla : 48,60
Aceite=Sundex 790 15,12
Cara‘antienclauamiento, Sunoco ' 2,51
Plastificante, Millrex, Malrex Chemical Cao, 2,33
Fenil-Beta-naftalamina, Neczone O, duPont. 2,09
‘Minio 16,28
Vasslina ' ‘ ' _ . 2,26

Dispersién de etilentiourea en 4cido estedri-
co y cera 5,432-25 (acelerador pre-dispersa-
do) Ware Chemical Co, 2,28

Muestras ilustrativas del cabls preducido por los
precsdsentes método y construccxén de esta invencidn, referi-
dos en los ejemplos 1 a 4, se ensayaron para determinar 1la
ionizacién, de acuerdo con el enséyo $=-68=516 Interim Stan-
dard N2 1, de fecha Marzo de 1971, de la Insulated Power
Cable Engineers Associated, .y los datos de ionizacidn derivae
dos de ?stos ensayos, se compararon con los datos do ioniza=-
cifn pr;ccdentes de muestras de patrones de raferenpia nor-

malizados compusstos por cables construidos similarmente,

" de. la misma capacidad que no contenfan una unidod de blinda-

je de aislamiento ds material complejo, constitufda por sl
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recubrimiento semiconductor adheride al aislamienta primario
combinado con una capa cuntigqua de material semiconductor,.
Los patrones da referencia normalizados A, B vy

€, comprend{an muestras de la misha construcciéq de cable
que los ejemplos de esta invencidn, a excepcifn de gue se
habfa omitido en ellos el recubrimianto 18 con propiédades-
semiconductoras adherido a la supirficie del cuerpa de ais- -
lamiento 16, y en sl que se habfa realizado el tratamiento
térmico de fabricacién, de las mismas intensidad y duracién
gue 8l de los ejemplos, con el material enrollado en un ca-
rrete de una manera ﬁurmal con las circunvoluciones en una
relaciGn»contigda. Los patrones de ruferencia normalizados
D y £ compreandfan muestras de la misma construccidn de cable
qu la de los ejemplos ds esta in%ancién , a saber, incluyen-
tgo el recubrimisnto 18 deserita ahterio:manta, que fuasron
sometidas al mismo tratamiento térmico de fabricacidn, ba-
jo las condicionese aplicadas en las patrones de referencia
normalizados A, 8 y €, es daecir con el material =nrollado
en un carrete de una manera normal, con las circunvoluciones
en una relacién contiqua,

A Las especificaciones de los cables para las nuese
tras de los ejemplos y de los nnirones de refercncia norma-
lizados y sus propiedadss de ionizacifn, se dan todas en la

siquientes tabla,
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ST ST 8T 0/v 3
St ST ST o/v a
g‘ot ST ST 0/v 3
) 1T ST ST o/v 8
LATT ST ST o/v v
T'671 T ST 0os AT
T4 ST ST o/v 11X
¢fze ST St o/v 11
g£e ST St 0001 1
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En la realizacidn prefsrida de esta invencidn
se proporcionan propiedades de icnizacidn de aproximada
mente el doble del mf{nimo requerido. Asimismo, la cons-
truccién .de cable de esta invencidn produce un cable
que satisface el réquerimiento minimo, independisnte=
mente de las circunstencias de ejecucidn del tratamien
to térmico, como se demuestra por los patrones de re-

ferencia normalizados 0 y E.
= REIVINDICACIONES =

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencidn en Eépaﬂa, por VEINTE afios, son los
que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

18,- Un método de Pabricar cable para ener =
gfa eléctrica, que comprende un conjunto de ub conduce
tor con un recubrimiento complejo alrededor de &1, cg-
racterizado por: a) formar un cusrpo de aislamiento
dieléctrico de un compuesto de caucho de etileno-propi
leno curable alrededor de un conductar sléctrico matd-
lico y curar el caucho de stileno=propileno de dicho
cuerpo aislante; b) calentar el cuerpo esislante de com
puesto de caucho de stilenn-propileno curado alrede -

dor del conductor, a una temperatura de por lo menbs,

=18 -
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eproximadamente 932C; c) aplicar un recubrimiento adhg
rente, semiconductor, permeable al vapor, sobre la sue
perficie de dicho cuerpo aislante, curado y calentado
de compussto de cauche de etileno-ﬁropileno; d) eplicar
una capa ds material semiconductor supsrpuesta al recu-
Brimiento adherido a la superficie del cuerpo aislante
curado y calentado; y e) formar una camisa protectora
circundante de un polimero curable por calor que rodea
al conjunto de cable y curar sl polimero por calor.
28.= El método de la reivindicacién 18, sn
sl que el calentamiento de la etapa b) se realiza a
una temperatura de aproximadamente $39C a aproximaeda -
mente 1499C durante un perfiocdoc de al menos aproximada-
mente 12 horas.

38.~ £l método de la reivindicacidn 22, en el
que el cuerpo aislante de compuesto de caucho de etile
ne-propilesno curado se calienta a una tempsratura de
aproximadamente 930C a aproximadamente 1492C, durants
un periodo de aproximadamsnts 24 horas a aproximadamen
te 95 horas.

48,- E1 método de la reivindicacidn 34, en el
que la capa de material semiconducter dispuesta sobre
@l recubrimiento adherido a la superficie del cuerpo
aislante comprende una tela impregnada con un slasté-

mero que contiens una carga conductora de la slectrici .
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dad. _

58.- E1 método de la reivindicecidn 18, en ol
qus sl calentamiento de la etapa b) se realiza a una tem
peratura de al menos aproximadamente 932C durante un
perfodo de al menos aproximadamente 12 horas; en donde
el recubrimiento permeable al vapor de la-etapa c) com
prende un polimero que contiene stileno y una carga cop
ductora de la electricidad dispersada en un disolvente
voldtil para el polimero sobre la superficie dsl cusrpo
aislante curado y calentado de compuasté de caucho de
stileno=propileno.

68.- E1 método de la reivindicacidn 58, en el
que el cuerpo de aislante de compuesto de caucho de etji
leno=-propileno curado se calienta a una tempesratura de
aproximadamente 938C a aproximadamente 1492C durante un
perfodo de aproximadamente 24 horas a aproximadamente
Qé horas,

78.- E£1 método de la reivindicacién 62, en el
que la capa de material semiconductor aplicada sobre el
recubrimiento adherido a la superficie del cuerpo ais-
lante curado .y calentado comprende una tela impregnada
con un elastdmero que contiene una carga conductora de
ia eslectricidad,

éﬂ.- El1 método de la reivindicacidn 78, en el

gue el recubrimiento pesrmeable al vapor adherido a la
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superficis del cuerpo aislante comprende un copolimero
de etileno-acetato de vinilo y una carga de negro de hy
mo.

gg,- £1 método de la reivindicacidn 12, en el
que el calentamiento de la etapa b) se realiza a una tep
peratura de aproximadamente 939C a aproximadamente 149%C
durante un periodo de al menos aproximadamente 24 ho -
ras, en donds el recubrimiento permeable al vapor de la
stapa c) comprends un material polimerc y una carga con

ductora de la electricidad sobre la superficie del cuer

po aislante curado y calentado de compuesto de caucho de

stileno-propilenoc.

108,- £l método de la reivindicacién 98, en el
que la capa de material semiconductor comprende una te-
la de poliamida de nylon impregnada con caucho de buti-
lo.

118.- £1 método de la reivindicacién 103, en
el que ol recubrimiento adherente permesable al vapor,
que comprende un polfmero qus contiene etilenoc y una
carga conductora de la electricidad dispersada en un
disolvente volitil para el polfﬁero es aplicado sobre
la superficie del cuerpo aislante curado y calentado de
caucho de stileno=propileno con lo cual permanece entre
dicha superficie y la caba.de material semiconductor

superpuesta.
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123,~ E1 método de\la reivindicacidén 12, en sl
que el compussto de caucho curable de etileno=-propileno
de .1a stapa a) contiene aproximadamente 2,5 a aproxima=-
damente 3,5 partes en peso de un agente de curado de ti
po perdxido por cada 100 partes en pesoc de caucho de eti
leno=-propilenc y hasta aproximadaﬁenteva partes en peso
de vaselina por 100 partes en pesc de caucho de stileno-
-propileno; en donde el calentamiento de la etapa b) se
realiza a una temperatura de al menos aproximadamente
g3qC durante un perfodo de al menos aproximadamente 24
horas; en donde el recubrimiento permeable al vapor de
la etapa ¢) comprende un poif{mers que contiene etileno
y una carga conductora de la electricidad dispersada en
un disolvanée voldtil para el polimero sobre la super=
ficie del cuerpo aislante curado y calentado de com =
puesto de caucho de stileno=-propilenc.

138.- £l método de la reivindicacidm 122, en
el qus el cusrpo aislante de compuesto de caucho de eti
leno=propileno curado se calienta a una temperatura de
aproximadamente 93¢C a aproximadamente 1499C durante un
perfodo de aproximadamente 24 horas a aproximadaments-
95 horas.

148,- £l método de la reivindicacién 132, en
el que el recubrimiento permeable al vapor comprende un

copolimero de etileno-acetato de vinilo y una carga de
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158.- £l método de la reivindicacidn 142, en
el que la capa de material semiconductor aplicada sobre
la superficie recubisrta dsl cuerpo aislante curade y'
calentado comprende una tela de poliamida de nylon im=-
pregnada con un elastémero de caucho de butilo que cone
tiene una carga de negro de humo, |

163,- UN METODO OF FABRICAR CABLE PARA ENERGIA
ELECTRICA.

Tal y como se ha dsscrite sn la Memoria que
antecede, representado en los dibujos qus se-acompaﬁan
y con los fines que ss han especificado,

Esta Memoria consta de veintitrés hojas secri
tas a mdquina por una sola cara.

Madrid, 16 }L1676
P.R.

Fernan Elz r
Por Poder.
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